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1. Seznam použitých symbolô

Z. Obecné otázky návrhu a použití ZIO
2.1. Postavení ZIO v polovodičovém svété

2.1.1. Přehled druhO ZIO
2.1.2. Technicko - ekonomická rozvaha
2.1.3. Vztah výrobce IO - zákazník

2.2. Možnosti technologie
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2.Z.2. Základní stavební prvky 10
2.2.3. Parazitní prvky a jevy

3. Zvláštnosti obvodové techniky anlogových 10
3.1. Základní principy

3.1.1. Základní rovnice
3.1.2. Soubéh
3.1.3. Proudové zrcadlo
3.1.4. Wilsonovo proudové zdrcadlo
3.1.5. Proudový zdroj
3.1.6. Tranzistorový diferenciální stupeň
3.1.7. Pktivní zátéž

3.2. Příklady použití základních principů
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4.1. Metodika návrhu na tranzistorovém poli

4.1.1. Obvodový návrh
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5: Příklad 1. - ZIO pro potlačení Sumu
5.1. Rozbor zadání

5.1.1 Princip činnosti zapojení
5.1.2. Souhrn požadavků na ZIO
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5.2.2. Požadavky na funkční bloky

5.3. Obvodový návrh
5.3.1. Vstupní zesilovač - invertor
5.3.2. Kompresní zesilovač
5.3.3. Centrální stabilizátor

5.4. Převod do morfologie

6. Příklad 2. - ZIO pro elektronické zapalování
6.1. Popis zapojení zákazníka
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6.3. Technologie
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6.5. Obvodový návrh
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6.5.3. Proudový komparátor
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